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Fotowoltaika jest perspektywicznym, czystym 1 przyjaznym dla $rodowiska
sposobem na pozyskiwanie energii elektrycznej. Poza rozwinigtg fotowoltaikg krzemowa
prowadzone badania majg na celu opracowanie nowych materialow na potzreby PV oraz
poprawe konstrukcji opracowanych struktur ogniw w celu zwigkszenia sprawnosci
przetwarzania energii slonecznej na energi¢ elektryczng. Badane sg rowniez inne technologie
takie jak ogniwa organiczne czy cienkowarstowowe. Wsrod ogniw cienkowarstwowych na
szczegblng uwage zasluguja ogniwa stoneczne wytwarzane z potprzewodnkéw zlozonych
AIIIBV.

Materialy te charakteryzuja si¢ m. in. prostg strukturg przej$¢ optycznych czy wysokimi
warto$ciami wspotczynnika absorpcji, co z kolei pozwala na znaczne zmniejszenie grubosci
obszaru czynnego przyrzadu, a tym samym pozwala zredukowaé jego koszt. Zgodnie
z ograniczeniem Shockley’a Queisser’a ogniwa stoneczne budowane w oparciu o stosowanie
pojedynczego zlagcza p-n mogg maksymalnie osiggnagé¢ sprawnos¢ ms.q = 33,7 %.
To ograniczenie jest istotne z punktu rozwoju 1 aplikacji ogniw krzemowych. Dlatego waznym
z punktu prowadzonych badan 1 zastosowan jest poszukiwanie nowych materiatéw i konstrukcji
ogniw umozliwiajagcych zapenienie wyzszych sprawnos$ci przetwarzania energii stoneczne;.
Stosowane ogniwa nie sg dopasowane spektralnie do charakterystyki spektralnej stonca, co
rowniez istotnie wptywa na niskg sprawnos¢ energii docierajacej do powierzchni ziemi.

W wykladzie omowiono obszary badawcze dotyczace rozwoju fotowoltaiki. Zgodnie
Z prognoza oraz strategig, opublikowang w styczniu tego roku, dotyczaca rozwoju
odnawialnych Zrodet energii zrodlta PV, w 2050 roku powinny one zapewni¢ ok. 30%
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng. W wykladzie omawiane sa badania w zakresie
opracowania nowych materialow, w tym organicznych, rowniez ,,uczulanych” barwnikiem
organicznym, zwiazkow poOlprzewodnikowych z zastosowaniem materialow AIIIBV
1 chalkogenkow. Prezentowane sg rozwigzania konstrukcji ogniw z zastosowanie ogniw
wielozlaczowych oraz poétprzewodnikdw z pasmami posrednimi. Omdwione zostang problemy
zwigzane z poprawa sprawnosci wprowadzania $wiatla do obszaru ogniwa (warstwy

plazmonowe), stosowanie warstw absorpcyjnych z kropkami i studniami kwantowymi.



